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Szybka Bariera Laserowa SBL-2
O duzej precyzji do zastosowa automatyce przemystowej oraz specjalizowanych
pomiarow obiektéw ruchomych.

1. Skompletowanie.
SBL-1 sklada siz modutu laserowego ML-77-650-3W1 oraz fotodetekioET-77.
Opcjonalnie mog by¢ dostarczane zasilacze.

2. Dane techniczne:

e Zaskg przy — od kilku cm do kilkudziegiiu metrow. Zaleny od mocy lasera oraz wielk@ plamki
lasera na paydanej odlegtéci.

¢ Rozdzielczéé ~0,2mm (opcjonalnie do 0,05mm);

« Laser posiada nitiwo$é regulowania potzenia plamki + 2,8 w dwéch osiach;

Dane techniczne lasera ML-77-650-3W1:

Modut laserowy posiada wewinzny sterownik zapewniggy stabilizacy sredniej mocy wyjciowej, uktad
migckkiego startu, zabezpieczenie przed uszkodzeniegnquwrotnej polaryzacji nagiia zasilania oraz uktad
zabezpieczenia ESD.

¢ klasa bezpieczstwa 3R wg PN-EN 60825 1:2005.

e dlugas¢ fali A=650nm;

¢ dioda laserowa Po=5mw;

¢ moc wyjciowa ~3mwW;

e zasilanie przewod LIYY 2x 0,35 4,5V+5,59MBA (opcjonalnie 24VDC);

plus - przewéd bzowy
minus - przewod biaty
dhugas¢ kabla ~2m.
« optyka — obiektyw asferyczny, akrylowy F=8mm; NA4B, AR z maliwoscia fabrycznego ustawienia
wielkosci plamki nazadanej odlegtéci,

e wymiar gwintu oprawki lasera M18x1,;
e wymiary @18 x 75

¢ $rednica wazki wyjsciowej lasera ~3mm;
e rozbieznosé ~2mRad;

¢ obudowa zewgtrzna — stal nierdzewna; laser (westva konstrukcji) — mosidz.

¢ regulacja potgenia wihzki mazliwa jest po odkgceniu okienka zabezpieczeggo wgtrze lasera
i dokonywana jest przy pomocy trzech widw od czota lasera (dwa wity odpychajce jedersciggajgcy);

* Biegun ujemny zasilania paizony z obudowlasera;
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» Chroni zasilanie przed chwilowymi przegiami ponad 6V. W przypadku zasilania z prostychilaazy
sieciowych wiczat w pierwszej kolejnéci zasilanie sieci a nagtnie modut lasera
» Opcjonalnie inne moce, dtugéci fali lasera oraz napkcie zasilania.

Dane techniczne detektora DET-77:

Fotokomorka zbudowana jest w oparciu o detektogrkiawy wyposazony w mikro soczewk o srednicy
3,5mm. Detektor wypogany jest w filtr optyczny oraz ostonkabezpieczafe przed falszywymswietleniem
$wiattem dziennym, jarzeniowym oraz innymi typowyfnbdtamiswiatta, Zawiera rownie uktad regulatora
napkcia, wzmacniacz, Schmitt trigger zapewndgj odpowiedny histerez sygnatu pozwalafa na uniknécie
wzbudz& w przypadku zaktodetta oraz uklad wyjcia Totem-Pole zapewnigly TTL/LSTTL kompatybilngé
do 10 jednostek obgienia. Opcjonalnie montowane grzekaniki potprzewodnikowe NO, NZ, uktad wigia
OC oraz regulator 24V z zabezpieczeniem od uszkudzrzy odwrotnym pogitzeniu nagiciu zasilania.

« natzenie Gwietlenia ~2mW/chy

e wspoiczynnik histerezy sygnatdwietlajagcego ~1,55

« filtr optyczny ze szkla barwionego RG630; e 2mm;
e wymiar gwintu oprawki detektora M18x1;

» diafragma detektora 3,5mm (opcjonalnie d&o)
*  wymiary @18 x 105;

» zasilanie 4,5V+16V/20mA(opcjonalnie 24V);

* wyjscie TTL, TTLS, CMOS kompatybilne typ Totem Pole wonizszego rysunku (opcjonalnie OC/100mA
lub 2 przekaniki potprzewodnikowe PhotoMOS NZ oraz NO 60VAC/50A).

Uktad wyjcia z przekanikami potprzewodnikowymi PhotoMOS
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* czasy narastanie i opadania zboczy impulsieigyvego ~70ns;
» czasy opénienia zboczy impulséw w§giowych w stosunku do zmian wejowego sygnatu
optycznego ~5us;
» Sinking current 50mA,;
e Sourcing current 10mA;

e obudowa korpus ze stali nierdzewnej, ostonka przeakiéceniowa ze aluminium czernionego.
*  Ziacze 4pin lub przewody TLWY 4x0,124 lub przewdd ggty @4mm LIYY3x0,34 wg uzgodnie
Oznaczenia pinéw dlagdza:
1- +5V
2- -5V (masa)
3- Masa sygnatowa patzona z ujemnym biegunem zasilania.
4- Wyjscie (opcjonalnie OC).

Oznaczenia przewodow TLWY:

Czerwony - plus zasilania;

Niebieski - minus zasilania;

Czarny - masa wygia pohczona z minusem zasilania;

Biaty — wyjscie (opcjonalnie OC).

Oznaczenia przewodéw LIYY:

Brazowy - plus zasilania;

Zielony - minus zasilania pgtzony z mag sygnatu wy§ciowego;
Biaty - wyjscie;

Oznaczenia przewodéw TLWY dla opcji wgja z przekanikami potprzewodnikowymi PhotoMOS:
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Czerwony - plus zasilania;

Niebieski - minus zasilania;

Czarny i bialy - para przewodéw wvigja 1 (N2);
Zielony i byzowy - para przewodéw wigia 2 (NO).

Parametry uktadu z wigiem na przekanikach po6tprzewodnikowych PhotoMOS;
e Dopuszczalne obgienie 60VAC/500mA,;
* Op&nienie whczania przekanika w stosunku do zgdzania lasera dla wgia NZ
- 35us przy 5V i pgdzie 100mA;
» Op&nienie wyhczania przekanika w stosunku do zgdzania lasera dla w§gia NZ
- 50Qus przy 5V i pgdzie 100mA;
*  Op&nienia dla wyjcia NO odwrotnie (oscylogramy pami);
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Charakterystyka spektralna detektora:

Normalized Spectral Response
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